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前言

大约在去年这个时候，高等教育出版社的编辑给我打来电话，建议再版我二十多年前的《半导体物理
学》。
我感到为难，因为由于种种原因，我已有很多年未接触过这个领域了，我不想让这本书按二十多年前
的原貌和读者见面。
编辑同志从多方面说明了应该再版的理由，我还是被说服了。
这不能不说到写这本书的初衷。
当“科学的春天”来到的时候，我感到我们这一代能做的最有效的工作首先莫过于为后来者当个铺垫
，或者说就是当个“肩膀”。
对此我是十分认真的。
这些年来，我还是真实地感到了这本书确实起到了一定的铺垫作用。
这是让我一直感到欣慰的事。
既然我现
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内容概要

本书共十六章，分上下两册出版。
上册主要涉及一些比较基本的内容，包括结构和结合性质，半导体中的电子状态，载流子的平衡统计
，过剩载流子，接触现象，半导体表面层和MIS结构，微结构和超晶格，半导体的光吸收，半导体的
光发射等十章。
下册则收入一些专题，包括载流子的散射，热现象，复杂能带输运，强电场下的热电子，强磁场和磁
共振现象，非晶态半导体等六章。
本书可供已学过固体物理的大学生、研究生以及有关方面的研究人员阅读、参考。
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荷层  7.2 MIS电容  7.3 界面态及其电容效应   7.4 场效应和表面电导  7.5 表面复合　附录7.1 半导体表面电
荷层电荷、表面电场和电容作为ys函数的一般表示式　第7章参考文献第8章 微结构和超晶格  8.1 半导
体中的尺寸量子化和低维电子气   8.2 微结构和超晶格的生长和形成   8.3 二维电子气的电荷输运   8.4 微
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失配的异质结构　第8章参考文献第9章 半导体的光吸收和光反射  9.1 光的吸收和基本吸收边  9.2 基本
吸收与能带结构   9.3 激子和激子吸收  9.4 杂质吸收  9.5 自由载流子吸收  9.6 晶格吸收和反射　第9章参
考文献第10章 半导体中的发光现象   10.1 自发发射和受激发射  10.2 发光光谱  10.3 微结构和超晶格的光
谱现象  10.4 发光二极管及相关问题  10.5 半导体激光器  10.6 单光子发射和量子点一微腔系统　第10章
参考文献索引重要的物理常量
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编辑推荐

《半导体物理学(上)》可供已学过固体物理的大学生、研究生以及有关方面的研究人员阅读、参考。
《半导体物理学》是其上册！
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